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美法院驳回三星、美光、SK海力士撤
诉请求，DRAM反垄断案进入实质审理

要点

美国加利福尼亚州北区联邦地区法院法官Noël Wise于11月14日驳回三星电子、美光科技和SK海力士提出的撤

诉请求。法院认定原告提出的证据和指控具备合理依据，案件将进入后续审理程序。该集体反垄断诉讼由来自

美国五个州的17名消费者及小型企业于2026年6月提起。原告指控三星、美光和SK海力士涉嫌协同行动，故意

限制DRAM内存供应量以推高市场价格并获取超额利润。

诉状称截至2025年第三季度，三家公司合计控制着全球超过91%的DRAM市场收入。法官认定诉状合理提出了

三家公司存在违反《谢尔曼反垄断法》第一条款的非法协议嫌疑。三星、美光和SK海力士辩称其经营决策主

要是为了应对人工智能产业快速发展带来的市场变化。法官指出原告的指控已经超出了企业正常观察竞争对手

行为的范畴。

诉状内容显示三家内存制造商自2022年底开始削减传统DRAM产品产能，并于2023年将更多晶圆产能转向高带

宽内存（HBM）产品。诉讼材料显示，在没有显著扩大整体产能的情况下，传统DRAM价格在18个月内累计

上涨了约697%。法院认为三星与SK海力士拒绝与大型传统DRAM采购客户签订长期协议，同时推迟或停止新

的DRAM晶圆厂建设计划的行为超出了正常市场竞争范畴。法院注意到三家公司在2025年同一季度同步缩减

DDR4产品生产。
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